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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Noüf/2008

OUTORGA O TíTULO DE CIDADÃO BENEMÉRITO DE
ASSIS AO PROFo DR. RONALDO MOTA

o PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS, no uso de
suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o Artigo 31, Inciso 111,
da Lei Orgânica do Município de Assis, promulga o seguinte DECRETO
LEGISLA TlVO:

Artigo 1° - Fica outorgado ao ProF Dr. Ronaldo Mota o Título de Cidadão
Benemérito de Assis.

Parágrafo Único - O presente título é conferido a homenageada, em
reconhecimento aos relevantes servíços prestados à comunidade
assisense.

Artigo 2° - A entrega do Título, objeto deste Decreto Legislativo, dar-se-á em
Sessão Solene a ser determinada pela Presidência da Mesa.

Artigo 3°-

Artigo 4°-

Artigo 5°-

As despesas decorrentes com a execução deste Decreto
Legislativo, correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias.

Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

Revogam-se as disposições em contrário.
SALA DAS SESSÕES, EM 28 DE ABRIL DE 2.008.

IDO FERNANDES
~reador - PT

http://www.camaraassls.sp.gov.br
mailto:cmassis@camaraassis.sp.gov.br
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EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS

o nosso homenageado, nasceu no dia 05 de abril de 1955, na
cidade de Assis, Estado de São Paulo, filho do Senhor João Apparecido da
Motta e da Senhora Alice Jubran da Motta.

É casado com a Senhora Berenice Wessheimer Roth, com quem
tem uma filha, Nina Roth Mota.

É Professor Titular da Universidade Federal de Santa Maria,
Estado do Rio Grande do Sul, tendo deixado a Secretaria de Educação à
Distância (Seed/MEC), que assumira no mês de março de 2005, para assumir
o cargo de Secretário de Educação Superior (SESu/MEC), em maio de 2007.

Na Seed, coordenou, em dezembro de 2005, a Comissão de
Sistematização da Reforma da Educação Superior.

Foi secretário-Executivo do Conselho Nacional da Educação
(CNE). Em seu currículo constam a graduação em Física pela Universidade
de São Paulo (USP), o Mestrado pela Universidade Federal da Bahia, o
Doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco e o Pós-Doutorado pela
University of British Columbia, no Canadá e na University of Utah, nos Estados
Unidos.

Seu trabalho na área de pesquisa tem ênfase em estrutura
eletrônica de átomos e moléculas. É pesquisador do Conselho Nacional de
Desenvolvirrento Científico e Tecnológico (CNPq) e já orientou teses de
Mestrado e I Doutorado.

Além do cargo no MEC, exerce a função de Secretário Executivo
do Fórum das Estatais pela Educação e é membro do Conselho Superior da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul (Fapesgs), entre
outras atividades.

Trata-se de um profissional seno, possuidor de grande
conhecimento e detentor de um vastíssimo currículo, que sempre demonstrou
integridade, lucidez e grande capacidade para o trabalho.

http://www.camaraassis.sp.gov.br
mailto:cmassis@camaraass�s.sp.gov.br
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• 1992 - 1993

Pós-doutorado em Física. University of Utah, Estados Unidos.

• 1984 - 1985

Pós-doutorado em Física. University of British Columbia,
Canadá.

• 1979 - 1984

Doutorado em Física. Universidade Federal de Pernambuco,
Brasil.
Título: Sobre as Origens do Magnetismo em Metais de Transição.

• 1977 - 1978

Mestrado em Física. Universidade Federal da Bahia, Brasil.
Título: Espalhamento Raman de Luz em Cromo
Antiferromagnético.

• 1973 - 1976

Graduação em Física. Universidade de São Paulo, Brasil.
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ATUAÇÃO PROFISSIONAL
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• Maio/2007 - Atual

Secretário de Educação Superior - Ministério da Educação

• Março/2005 a Abril/2007

Secretário de Educação a Distância - Ministério da
Educação

• 1982 - Atual

Professor Titular, Dedicação Exclusiva, do Departamento
de Física da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

• Março/2005 - Atual

Secretário de Educação a Distância do Ministério da
Educação - SEED/MEC

• Julho/2006

Ministro Interino da Educação

• Abrí1/2004 ...Atual

Membro do Comitê Gestor do CT-INFRA, Ministério de
Ciência e Tecnologia

• Abril/2004 - Atual

Membro do Comitê Gestor da TV Digital

• Abril/2004 - Atual

Secretário Exec~tivodo Fórum das Estatais pela Educação

• Janeíro/2002 - Atual

Membro do Conselho Superior da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Rio Grande do Sul - FAPERGS
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• Dezembro/1992 - Atual

Membro do Conselho Editorial da Revista Ciência 8<
Ambiente

• Março/19B7 - Atual

Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq

• Março/1997 - Atual

Coordenador do Grupo de Pesquisa (Diretório CNPq):
Propriedades Eletrônicas e Estruturais de Materiais

• Março/1997 - Atual

Consultor "Ad Hoc" das Revistas:

• Physical Review Letters,
• Physical Review B,
• Europhysics Letters,
• Nano Letters,
• Nanotechnology,
• Mícroelectronics Journal,
• Materiais Research,
• Materiais Characterization.
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OUTRAS ATIVIDADES

• 12/2005

Coordenador da Comissão de Sistematização da Reforma da
Educação SuperiorjMEC.

• 2/2004 - 3/2005

Secretário-Executivo do Conselho Nacional de Educação -
CNEjMEC.

• 7/1997 - 12/2001

Coordenador do Escritório Regional da FAPERGS.

• 2/1994 - 12/1998

Membro do Conselho Editorial da Revista Ciência e Natura.

• 12/1993 - 12/1997

Membro do Comitê Assessor de Física e Astronomia da
FAPERGS.

• 03/1994 - 03/1996

Coordenador do Curso de Mestrado em Física da UFSM.

• 7/1989 - 7/1991

Membro do Conselho Nacional da Sociedade Brasileira para
o Progresso da Ciência - SBPC.

• 6/1987 - 7/1989

Secretário Seccional da SBPCjSanta MariajRS.

• 07/1986 - 07/1988

Coordenador do Subsistema de Planejamento Acadêmico
da UFSM.
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Pró-Reitor de Assuntos Estudantis da UFSM.

• 3/1984 - 12/1984

Coordenador do Curso de Especialização em Física da
UFSM.

• 3/1979 - 12/1979

Presidente da Comissão de Eventos Extra-Curriculares da
Área 11 (Ciência e Tecnologia) da UFPE.

• 3/1977 - 2/1979

Professor Colaborador, Instituto de Física da UFBa.
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• Física da Matéria Condensada,

• Estados Eletrônicos,

• Estrutura Eletrônica de Nanotubos e Nanocones,

• Nanoeletrônica,

• Tecnologias na Educação.
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ARTIGOS MAIS RECENTES

1. MOTA, Ronaldo; FAGAN, Solange B; FAZZIO, A. First
Principies Study of Titanium - coated carbon nanotubes as
sensors for carbon monoxide molecules. Surface Science 601
(2007) 4102-4104.

2. FAGAN, Solange B; ZANELLA, I; MOTA, Ronaldo; FAZZIO, A.
Ab initio Study of Pristine and Si-doped capped carbon
nanotubes interacting with nimesulide molecules. Chemical
Physics Letters 2007, v. 439, p. 348-353, 2007.

3. VELOSO, Marcus Vinicius; FAGAN,S. B. ; SOUZA FILHO,
Antônio Gomes de ; MENDESFILHO, Josué ; MOTA, Ronaldo. Ab
initio study of covalently functionalized carbon nanotubes.
Chemical Physics Letters, v. 430, p. 71-74, 2006.

4. SILVA, Leandro B da; FAGAN,Solange B; MOTA, Ronaldo;
FAZZIO, A. Silicon Adsorption in Defective Carbon
Nanotubes: A First Principies Study. Nanotechnology, v. 17,
p.4088-4091,2006

5. FAGAN, Solange B; FAZZIO, A; MORA, Ronaldo. Titanium
Monomers and Wires Adsorbed on Carbon Nanotubes: A
First Principies Study. Nanotechnology, v. 17, p. 1-6, 2006

6. MACHADO, M; PIQUINI, P; MOTA, Ronaldo. The influence of
the tip structure and the electric field on BN nanocones.
Nanotechnology, v. 15, p. 302-306, 2005.

7. ROSSATO,JUSSANE; BAIERLER. J; MOTA, Ronaldo. Vacancy
Formation Process in Carbon Nanotubes: First-Principles
Approach. Nano letters, v. 5 (1), p. 197-200, 2005.

8. MACHADO, M; PIQUINI, P; MOTA, Ronaldo. Charge
Distributions in JJNNanocones: Electric Field and Tip
Termination EffeE:ts. Chemical Physics Letters, v. 392, p. 428-
432,2004.

9. FAGAN, Solange B; MOTA, Ronaldo; Antônio J R da; FAZZIO, A.
Substitutional Si Doping in Deformed Carbon Nanotubes.
Nano Letters, v. 4, n. 5, p. 975-977,2004.
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10. FAGAN, Solange B; MOTA, Ronaldo; Antônio J R da; FAZZIO,
A. Na Ab-initio Study of Manganese Atoms and Wires
Interacting with Carbon Nanotubes. J. Phys.:Condens. Matter,
v. 16, p. 3647-3661, 2004.

11. SILVA, L.B. da; FAGAN, S.B.; MOTA, Ronaldo. Ab Initio Study
of Deformed Carbon Nanotube Sensors for Carbon Monoxide
Molecules. Nano Letters, American Chemical Society, v. 4, n. 1,
65-67, 2004.

12. FAGAN, Solange B; MOTA, Ronaldo; SILVA, Antônio J R da;
FAZZIO, A. Functionalization of Carbon Nanotubes Through
the Chemical Binding of Atoms and Molecules. Physical
Review B, v. 67, p. 33405-33409,2003.

13. MACHADO, M P; PIQUINI, P; MOTA, Ronaldo. Energetics and
Electronic Properties of BN Nanocones with Pentagonal
Rings ai Their Apexes. European Physical Journal D, v. 23, n. 1,
p. 91-93, 2003.

14. FAGAN, Solange B; MOTA, Ronaldo; SILVA, Antônio J R da;
FAZZIO, A. Ab initio Study of an Iron Atom Interacting with
Single-Wall Carbon Nanotubes. Physical Review B - v. 67,
205414, p.1-4, 2003.

15. FAGAN, Solange B; SILVA, L B da; MOTA, Ronaldo. Ab Initio
Study of Radial Deformation Plus Vacancy on Carbon
Nanotubes: Energetics and Electronic Properties. Nano
Letters, American Chemical Society, v.3, n. 3, p. 289-291, 2003.

16. MOTA, Ronaldo; MACHADO, M; PIQUINI, P. Structural and
Electronic Properties of 240 Nanocones. Physica Status Solidi
C, v. O, n. 2, p. 799-802, 2003.

17. FAGAN, Solange B; MOTA, Ronaldo; BAIERLE, R J; SILVA,
Antônio J R da; FAZZIO, A. Ab Initio Study of an Organic
Molecule Interacting with a Silicon-doped Carbon
Nanotube. Diam,ond and Related Materiais, v. 12, p. 861-863,
2003.

18. MACHADO, M; MOTA, Ronaldo; PIQUINI, P. Electronic
Properties of BN Nanocones Under Electric Fileds.
Microelectronics Journal, v. 34, p. 545-547, 2003.

19. FAGAN, Solange B; MOTA, Ronaldo; SILVA, Antônio J R da;
FAZZIO, A. Electronic and Magnetic Properties of Iron
Chains on Carbon Nanotubes. Microelectronics Journal, v. 34,
p. 481-484, 2003.
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20. MACHADO, M; PIQUINI, P; MOTA, Ronaldo. Electronic
Properties of Selected BN Nanocones. Materiais
Characterization, 50, n. 2-3, 179-182, 2003.

21. FAGAN, Solange B; MOTA, Ronaldo; BAIERLE, R J; SILVA,
Antônio J R da; FAZZlO, A. Energetics and Structural
Properties of Adsorbed Atoms and Molecules on Silicon-
Doped Carbon Nanotubes. Materiais Characterization, v. 50, n.
2-3, p. 183-187, 2003.

22. FAGAN, Solange B., MOTA, Ronaldo, SILVA, A.J.R., FAZZlO, A. Fe
and Mn Interacting with Carbon Nanotubes, aceito para publicação
em Physica B, v. 340, p. 982-987, 2003.

23. BAIERLE R.J., FAGAN,S. B., MOTA, R., SILVA, A.J.R., FAZZIO,
A. Adsorption of Atoms and Molecules on Silicon-Doped Carbon
Nanotubes. In: The 6th World Muilticonfrence on Systemics,
Cybernetics and Informatics, 2002, Orlando, Florida, USA.
Proceedings ISAS SCI 2002. International Institutute of
Informatics and Systemics, 2002. V. XXI, p. 181-186.

24. MOTA, R., MACHADO, M., PIQUINI, P. Energetics and
Electronic properties of BN Nanocones with Pentagonal Rings at
their Apexes. In: 26th International Conference on the Physics of
Semiconductors, 2002, Edinburgh-Escócia, Physics of
Semiconductors 2002. Bristol-UK: Institute of Physics Publishing,
2002. P. 47-52.

25. FAZZlO, A; BAIERLE, R J; FAGAN,Solange B; MOTA, Ronaldo;
SILVA, A J R da. Ab-initio Study of Si Doped Carbon
Nanotubes: Electronic and Structural Properties. Materiais
Research Society Symposium Proceedings, v. 675, n. W, p. 8.4.1-
8.4.6, 2001.

26. SCHMIDT, T M; MIWA, R H; MOTA, Ronaldo; FAZZIO, A. Ab-
initio Calculations on the Compensations Mechanisms in InP. Solid
State Communications, v. 117, n. 6, p. 353-355, 2001.

27. MACHADO, M;PIQUINI, P; MOTA, Ronaldo; FAZZlO, A.
Electronic and Structural Properties of Carbon Nanotubes
Molecular Junction. Materiais Research Society Proceedings, v.
633, n. A, p. 14331-1433~ 2001.

28. BAIERLE, R; FAGAN,S B; MOTA, Ronaldo; SILVA, A J R da;
FAZZIO, A. Electronic and Structural Properties of Silicon-Doped
Carbon Nanotubes. Physical Review B, v. 64, p. 85413-85417,
2001.
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29. FAGAN, Solange B; SARTOR,Daniela S; MOTA, Ronaldo;
BAIERLE, R J; SILVA, A J R da; FAZZIO, A. Energetics and
Structural Investigation of Double-Walled Carbon and Silicon
Nanotubes. Materiais Research Society proceedings, v. 633, n. A,
p. 13411-13417,2001.

30. SILVA, A J R da; BAIERLE, R; MOTA, Ronaldo; FAZZIO, A.
Native Defects in Germanium. Physica B, v. 302, p. 364-368,
2001.

31. FAGAN, S B; MOTA, Ronaldo; BAIERLE, R; PAIVA, G; SILVA, A
J R da; FAZZIO, A. Stability Investigation and Thermal Behavior of
a Hypothetical Silicon Nanotube. Journal of Molecular Structure, v.
539, p. 101-106, 2001.

32. FAGAN, Solange B; BAIERLE,Rogério J; MOTA, Ronaldo;
SILVA, Antônio J R da; FAZZIO, Adalberto. Ab-initio Calculations
for a Hypothetical Material: Silicon Nanotubes. Physical Review B,
USA, v. 61, n. 11, p. 9994-9996, 2000.

33. FAZZIO, Adalberto; JANOTTI, A; SILVA, Antônio J R da;
MOTA, Ronaldo. Microscopic Picture of the Single Vacancy in
Germanium. Physical Review B, v. 61, p. R2401-R2403, 2000.

34. SILVA, Antônio J R da; JANOTTI, A; FAZZIO, A; BAIERLE, R;
MOTA, Ronaldo. Self-Interstitial Defect in Germanium. Physical
Review B, v. 62, n. 15, p. 9903-9906, 2000.

35. SCHMIOT, T M; MIWA, R H; FAZZIO, A; MOTA, Ronaldo.
[Pln](n) Antisites C1ustering in InP. Physical Review B, v. 60, n.
23, p. 16475-16478, 1999.

36. JANOTTI, A.; FAZZIO, A.; MOTA, Ronaldo; PIQUINI, P.
Concerted-Exchange Mechanism for Pair-Defect In GaAs. Solid
State Communications, v. 110, p. 457-461, 1999.

37. JANOTTI, A; BAIERLE, R; SILVA, Ajr da; MOTA, Ronaldo;
FAZZIO, A. Electr(mic and Structural Properties of Vacancy and
Self-Interstitial Defects in Germanium. Physica B, Amsterdam, v.
273, p. 575-578, 1999.

38. SCHMIDT, T.M., ,IWA, R.H., FAZZIO, A., MOTA, Ronaldo.
Intrinsic Doping in InP: Ab-initio Calculations of PIn Antisites.
Physica B, Amsterdan, v. 273, p. 831-834, 1999.
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39. FAZZIO, A., JANOTTI, A., MOTA, RONAlDO, PIQUINI, P.
Theoretical Study Of Defect Complexes Related With Antisites In
GaAs Radiation Effects and Defects in Solids, India, v. 146, p. 65-
70, 1998

40. JANOTTI, A.; FAZZIO, A.; PIQUINI, P.; MOTA, Ronaldo. Defect
Complexes In GaAs; First Principies Calculations. Physical Review
B, USA, v. 56, n. 7, p. 13073-13077, 1997.

41. JANOTTI, A.; FAZZIO, A.; PIQUINI, P.; MOTA, Ronaldo.
Electronic And Structural Properties Of Complex-Defects In GaAs.
Brazilian Journal of Physics, São Paulo, SP, v. 27, n. A, p. 110-
116, 1997.

42. MOTA, Ronaldo; PIQUINI, P.; SCHMIDT, T. M.; FAZZIO, A.
Electronic And Structural Properties of Defects In C-Bn.
International Journal of Quantum Chemistry, USA, v. 65, p. 941-
946,1997.

43. MOTA, Ronaldo; PIQUINI, P.; TORRES,V.; FAZZIO, A. N-
Vacancy Defects In c-BN And w-BN. MATERIALSSCIENCE FORUM,
USA, v. 258, n. 263, p. 1275-1280, 1997.

44. PIQUINI, P.; MOTA, Ronaldo; SCHMIDT, T. M.; FAZZIO, A.
Theoretical Studies Cf Native Defects In Cubic Boron Nitride.
Physical Review B, v. 56, n. 7, p. 3556-3559, 1997.

45. FAZZIO, A.; JANOTTI, A.; PIQUINI, P.; MaTA, Ronaldo.
Theoretical Study Of Antistructure Defects In GaAs. MATERIALS
SCIENCE FORUM, USA, v. 258, n. 263, p. 975-980, 1997.
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LIVROS E CAPÍTULOS DE LIVROS PUBLICADOS

•

•

•

•

•

•

MOTA, Ronaldo; CHAVES FILHO, Hélio; CASSIANO, Webster Spiguel.
Universidade Aberta do Brasil: democratização do acesso à
educação superior pela rede pública de educação a distância. In:
CHAVES FILHO, Hélio. (Org.). Desafios da Educação a Distância na
Formação de Professores. Brasília, 2006, v. 1, p. 13-26.
MOTA, Ronaldo; FLORES, Renato; SEPEL, Lenira; LORETO, Élgion.
Método Científico 8<Fronteiras do Conhecimento. Santa Maria -
RS. CESMA Edições. 2003. 158p.
MOTA, Ronaldo. Nanotubos de Carbono: História, Propriedades,
Dopagens, Nanocones, Aplicações e Desafios. Escola Brasileira de
Estrutura Eletrônica. Org. Hélio Santos e outros. Livraria da Física
Editora. 2003. 325p. p. 224-245.
MOTA, Ronaldo. Solidariedade: a Nova Ordem Possível. Entrevista
com Noam Chomsky. Santa Maria - RS. CESMA Edições. 2002. 38 p.
MOTA, Ronaldo. Encruzilhadas em Contos e Poesias. São Paulo - SP:
Graftexto, 1988. v. 1. 69 p.
COSTA, J. A. T. Borges; MOTA, Ronaldo. TÓpicos Em Física
Contemporânea. SANTA MARIA: UFSM, 1988. 257 p.
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ORIENTAÇÕES

Doutorado

1. FAGAN, Solange B. Funcionalização de Nanotubos de
Carbono: Uma Abordagem de Primeiros Princípios.
Concluída em agosto/2003.

2. MACHADO, Marcelo P. Estrutura Eletrônica de Nanocones
de BN. Defesa prevista: agosto/2005.
Programa de Pós-Graduação em FíSica/UFSM.

3. SILVA, Leandro B da. Estrutura Eletrônica de Nanotubos de
Carbono. Em curso.
Programa de Pós-Graduação em Física/UFSM.

Mestrado

1. ROSSATO, Jussane. Processo de Formação de Vacância in
Nanotubos de Carbono: Uma abordagem de primeiros
princípios. 2005.
Programa de Pós-Graduação em FíSica/UFSM.

2. PERIPOLLl, Suzana B. O Papel das Vacâncias no Processo
de Amorfização do Silício Cristalino. 2002.
Programa de Pós-Graduação em Física/UFSM.

3. MACHADO, Marcelo Pereira. Propriedades Eletrônicas e
Estruturais de uma Junção Molecular Metal - Semicondutor
em Nanotubos de Carbono. 2001.
Programa de Pós-Graduação em Física/UFSM.

4. FAGAN, Solange B. Propriedades Eletrônicas e Estruturais
de Nanotubos de Silício. 2000.
Programa de Pós-,{3raduação em Física/UFSM.

5. CECHIN, J C. Transição Metal - Não Metal Em Fulerenos
Dopados Com Metais Alcalinos. 1996.
Programa de Pós-Graduação em FíSica/UFSM.

6. SILVA, Leandro B da. Deformações Mecânicas em
Nanotubos de Carbono. 2004.
Programa de Pós-Graduação em FíSica/UFSM.
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Esse breve histórico demonstra o desenvolvimento na vida
profissional de nosso homenageado, que com certeza é merecedor das
nossas mais sinceras homenagens.

Desta maneira, com esse breve relato, entendemos que o
trabalho deste valoroso homem, ProF Dr. Ronaldo Mota, deve ser
reconhecido por esta Casa de Leis e por esta razão é que estamos propondo
aos nobres pares a aprovação deste Projeto, onde iremos declará-lo Cidadão
Benemérito de Assis.

SALA DAS SESSÕES, EM 28 DE ABRIL DE 2.008.

JOSÉ APARECIDO FERNANDES
Vereador - PT


